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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICACI\O
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Ofertante:
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Observacoes:
2. EMENTA

Circuitos com diodo: analise de resisténcia, caracteristica volt-ampere,
chaveamento e testes com diversos tipos comerciais de diodos, Circuitos com
diodo: ceifadores, grampeadores, retificadores e outros, Transistores bipolares
de juncao: correntes, ganho, configuracdes, Polarizacao de transistores bipolares
de juncao, Simuladores de circuitos eletrénicos usando modelos SPICE, Analise
CA de transistores bipolares: montagem de circuitos amplificadores,
Amplificadores multi-estdgio de transistores bipolares, Polarizacdo de
transistores de efeito de campo, Analise CA de transistores de efeito de campo
e Resposta em frequéncia de circuitos transistorizados.

3. JUSTIFICATIVA

Os assuntos abordados sao necessarios para que o aluno desenvolva
conhecimentos e habilidades em circuitos eletrénicos, os quais serao aplicados
no projeto de fontes de tensao, polarizacao DC de transistores bipolares e de
efeitos de campo, bem como no projeto de amplificadores de pequenos sinais e
grandes sinais. Tais conhecimentos fornecem o alicerce para projeto de circuitos
integrados e também sao base para outras disciplinas deste curso de
engenharia, como por exemplo: Eletronica para Radiofrequéncia, Eletronica
Analdgica Il e Eletrénica Digital.

4. OBJETIVO
Ao final da disciplina o estudante serd capaz de:

1) Projetar, montar e analisar circuitos que utilizam transistores bipolares e de efeito
de campo;

2) Utilizar simuladores SPICE para auxilio ao projeto de circuitos transistorizados;
3) Trabalhar com circuitos transistorizados de multiplos estagios;
4) Montar e testar circuitos eletronicos em laboratério com a utilizacao de diversos



instrumentos.

Entre as competéncias a serem desenvolvidas no estudante destacam-se:

1)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Formular, de maneira ampla e sistémica, questdes de engenharia, considerando o
usuario e seu contexto, concebendo solugdes criativas, bem como o uso de
técnicas adequadas;

Ser capaz de modelar os fenbmenos, os sistemas fisicos e quimicos, utilizando as
ferramentas matematicas, estatisticas, computacionais e de simulacdo, entre
outras;

Prever os resultados dos sistemas por meio dos modelos;

Conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento dos
fendmenos e sistemas em estudo;

Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas;

Ser capaz de conceber e projetar solucdes criativas, desejaveis e viaveis, técnica
e economicamente, nos contextos em que serao aplicadas;

Projetar e determinar os parametros construtivos e operacionais para as solucdes
de Engenharia;

Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na lingua patria ou em idioma
diferente do Portugués, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias
digitais de informacao e comunicacao (TDICs), mantendo-se sempre atualizado
em termos de métodos e tecnologias disponiveis;

Ser capaz de interagir com as diferentes culturas, mediante o trabalho em
equipes presenciais ou a distancia, de modo que facilite a construcao coletiva;

Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as
estratégias e construindo o consenso nos grupos;

Ser capaz de assumir atitude investigativa e autbnoma, com vistas a
aprendizagem continua, a producao de novos conhecimentos e ao
desenvolvimento de novas tecnologias;

Aprender a aprender.

PROGRAMA

1. Circuitos com diodo: analise de resisténcia, caracteristica volt-
ampere, chaveamento e testes com diversos tipos comerciais de diodos

2. Circuitos com diodo: ceifadores, grampeadores, retificadores e
outros

3. Transistores bipolares de juncao: correntes, ganho, configuracoes
4. Polarizacao de transistores bipolares de juncao
5. Simuladores de circuitos eletronicos usando modelos SPICE

6. Anadlise CA de transistores bipolares: montagem de circuitos
amplificadores

7. Amplificadores multi-estagio de transistores bipolares: efeitos de
resisténcias de fonte e cargas

8. Polarizacao de transistores de efeito de campo

9. Analise CA de transistores de efeito de campo: montagem de
circuitos amplificadores



10. Resposta em frequéncia de circuitos transistorizados

METODOLOGIA
Organizacao geral e dinamica da disciplina

A disciplina utilizard a plataforma Microsoft Teams e demais aplicativos da
suite Microsoft Office 365 como sala de aula virtual; para disponibilizacdo de
materiais pelo professor (e.g.: plano de ensino, notas, slides, listas de exercicios,
videos etc.) e para envio de relatdrios e outras atividades avaliativas por parte
dos discentes. A inscricao na equipe da disciplina (ambiente de sala de aula
virtual), no Teams, é obrigatodria e deve ser realizada antes do inicio das aulas,
preferencialmente.

Nome da disciplina (equipe): 2026/2 - Experimental de Eletrénica Analdgica
| - [grupo.ufu.br]

Link da disciplina (equipe):

https://teams.microsoft.com/I/team/19%3AYW|BBGI-hV85XmGt-

w3uVwrkog320XQGkajlZ0PnzhQ1%40thread.tacv2/conversations?groupld=c76539f2-7174-4bc6-8366-
0c9bllal6es5f2&tenantld=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451

Para avisos emergenciais e comunicacao em geral entre discentes e docente,
sera utilizada a proépria sala virtual da disciplina. Portanto, & imperativo que os
discentes também instalem o MS-Teams em seus respectivos celulares e
computadores.

Atendimento

O atendimento aos alunos da disciplina sera realizado apenas de forma
presencial, na sala do docente (localizada no bloco Alfa, 32 andar, sala 301), de
acordo com o seguinte planejamento: tercas-feiras entre 16h e 17h, ou outro dia
(presencialmente) desde que previamente agendado com o professor. Nao sera
realizado atendimento de dldvidas sobre o conteldo de forma remota.

Conteudo Programatico para Atividades Praticas Presenciais

As aulas praticas (experimentais) serao realizadas as tercas-feiras das 10h40min
as 12h20min no Laboratério de Eletrénica, no prédio dos Laboratérios na Major
Jerbénimo, sala 404.

AULAS | DATA CONTEUDO

Apresentacao da Disciplina (plano de ensino): Conteldo programatico,
01/09/2026 | método de avaliacdo, datas das provas e bibliografia. Apresentacao do

laboratério, dos materiais utilizados e do modelo Latex para relatério.

3.4 08/09/2026 P.ratlca (31: Car/ac.tenstlca corrente-tensao no (;JIQdO (teoria e
simulacao). Duvidas sobre o modelo de relatério.

5-6 15/09/2026 | Pratica 01: Caracteristica corrente-tensdo no diodo (experimental);

7-8 29/09/2026 | Prética 02: Circuitos com diodo em CC;

9-10 06/10/2026 | Pratica 03: Circuito retificador de meia-onda;

11-12 13/10/2026 | Préatica 04: Circuito retificador de onda completa;

13-14 20/10/2026 | Pratica 05: Circuitos ceifadores e grampeadores;

15-16 27/10/2026 | Pratica 06: Reguladores de tensao com diodos Zener;



https://teams.microsoft.com/l/team/19%253AYWjBBGl-hV85XmGt-w3uVwrkoq32OXQGkajlZ0PnzhQ1%2540thread.tacv2/conversations?groupId=c76539f2-7174-4bc6-8366-0c9b11a165f2&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451

17-18 03/11/2026 | Pratica 07: Caracteristicas de entrada e saida do TB];

19-20 10/11/2026 | Préatica 08: Circuitos de polarizacao CC do TB}J;

21-22 17/11/2026 | Pratica 09: TBJ como chave liga-desliga;

23-24 24/11/2026 | Pratica 10: Amplificacao de pequenos sinais com TBJ;

25-26 01/12/2026 | Pratica 11: Caracterizacao de MOSFET,;

27-28 08/12/2026 Pratica 12: Amplificacao de pequenos sinais com MOSFET,;

29-34 11/12/2026 Entr.ega d_e trabalhos AA.E: realizacao de simulacodes utilizando software
do tipo spice, desenvolvidas ao longo do semestre.

35.36 15/12/2026 g:;\il;)cle Recuperacao: 100 pontos (individual, sem consulta, prova

Em resumo, a carga horaria da disciplina seréd divida em:

Tedrica Pratica
C.H Presencial Total 0 30
C.H. Atividades Académicas 0 6
Extras Total
C.H. Total da disciplina 0 36

* OBS: as cargas horarias estao em horas-aula.

7. AVALIACAO

e Aproveitamento

As Praticas 01 a 12 serao avaliadas mediante entrega de relatério digitado
utilizando modelo previamente disponibilizado, via equipe do Teams da
disciplina.

O cronograma de entrega das atividades avaliativas e a distribuicao da
pontuacao é apresentado:

DATA AA\-,r LY_:R?R,E\ PONTUACAO
29/09/2026 Relatério 01 6
06/10/2026 Relatério 02 6,5
13/10/2026 Relatério 03 6,5
20/10/2026 Relatério 04 6,5
27/10/2026 Relatério 05 6,5
03/11/2026 Relatoério 06 6,5
10/11/2026 Relatério 07 6,5
17/11/2026 Relatorio 08 6,5
24/11/2026 Relatério 09 6
01/12/2026 Relatério 10 6,5




08/12/2026 Relatorio 11 6
11/12/2026 Relatério 12 6
Entrega de trabalhos
11/12/2026 AAE (data limite) 24
15/12/2026 | Prova de Recuperacao 100*
Nota Parcial (NP): Total = 100
pontos

A s Atividades Académicas Extras (AAE) serao realizadas da seguinte
maneira:

e Simulacdées computacionais em software spice, desenvolvidas ao longo do
semestre. Deverd ser entregue seguindo as orientacdes presentes nos roteiros,
juntamente com o relatério da pratica.

Observacao: As entregas deverao ser realizadas pela equipe do Teams da
disciplina e, apés a data limite, passarao a valer, no maximo, 50 % do valor total
da AAE.

Os resultados das avaliacdes serao divulgados no Teams, sendo que as notas
serao apresentadas pelos nimeros de matricula dos alunos. A divulgacao das
notas deve acontecer em até 15 dias Uteis apds a sua realizacdao e a vista de
prova sera marcada com os alunos a partir da data de divulgacao das notas,
respeitando-se o prazo de no maximo 5 dias Uteis como previsto na Resolucao
do CONGRAD (N946/2022).

Frequéncia

A frequéncia sera aferida pela presenca na aula (chamada oral). E em relacao as
atividades AAE, pela entrega das respectivas atividades. O quantitativo de faltas
nas atividades AAE correspondem ao valor de 01(uma) hora-aula nas tabelas de
Conteldo Programatico. Caso o(@) discente nao obtenha o minimo de 75% de
presenca, ocorrera a reprovacao por faltas, ou seja, nao obtera aproveitamento
na disciplina perante o sistema académico.

Recuperacao

E necessério ter no minimo 75% de presenca para ter direito a realizar a prova
de recuperacao e, adicionalmente, esta prova somente serd aplicada para o
aluno que nao atingiu 60 pontos na Nota Parcial (NP). Conforme Resolucao
CONGRAD n?2 46/2022, Art.140.

O exame ou a atividade de recuperacao (REC) consistira em uma prova pratica
no valor de 100 pontos, presencial e individual. Esta prova ira contemplar todo o
conteldo da disciplina ministrado ao longo do periodo letivo. Sera permitida a
utilizacao de 1 folha de consulta (frente/verso) e apenas o uso de calculadoras
cientificas. Calculadoras graficas e celulares deverao ser desligados durante a
avaliacdo. A recuperacao nao terd nenhuma questao que utilize simulacao.

Considerando a Nota Parcial (NP) como a nota obtida no periodo letivo antes
da recuperacao e a Recuperacao (REC) como acima descrita, a Nota Final de
Recuperacao (NF) sera dada pela seguinte maneira:

NF = (NP*0,6) + (REC*0,4)
O discente em recuperacao sera aprovado na disciplina caso obtenha uma Nota



Final de Recuperacao maior ou igual a 60 (NF = 60 pontos). Observacao: A
nota final de aproveitamento do discente em recuperacao, para efeito de
lancamento no sistema académico de registro de resultados, ficara limitada a 60
pontos, mesmo que a sua NF supere este valor.
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9. APROVACAO

Aprovado em reuniao do Colegiado conforme Decisao Administrativa do Colegiado
anexada ao processo referenciado.

Coordenacao do Curso de Graduacao:

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Lopes de Figueiredo
Brandao, Professor(a) do Magistério Superior, em 25/09/2026, as 14:57,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n®
8.539, de 8 de outubro de 2015.

1.
SEI A
assinatura LE
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Daniel Costa Ramos,
Coordenador(a), em 07/10/2026, as 07:57, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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eletrbnica



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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